E80329

Ic57

ID-TAG/D30x20/01

20
7IVT—>3>
ERRRERETIT47) [°C] -25~85
BSAI R
BNERIRER [MHZ] 0.125
AEUSE [bit] 363
ST AL 1mE4H| PR
EAT10)L 100000
fERRIREAT
ERRAFEEE [°C] -25~85
RIFRE [°C] -25~180
MR A (AR
=8 [a] 23
I TIE [mm] @30/L=20
ma PU
e
iE= 180 °C fir max. 30 min Kumulierte Temperaturbestandigkeit ca. 100 h uber 150 °C
I RES 1 4@

ifm electronic gmbh « FriedrichstraBe 1 + 45128 Essen — BRI E DS FEEHIRELBLE T IHANHDFET, BIRGHIBEEEHET

TSRS BADHBEPERICHALRV BIR RO BAEN T ER TEF A, — JA-IP — E80329-00 —25.01.2012 — &



